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~ SU 178,179

Hersteller: VEB Mikroelektronik ~Karl Liebknecht” Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir Schaltnetzteile

MaRe in mm und AnschiuRbelegung

Masse ca. 22 g
Kollektor am
Gehause

Kollektor-Basis-Spannung

IE = ﬂ
Kollektor-Emitter-Spannung
g =0

Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Gesamtveﬂustieistung
g, = 50 %
Sperrschichttemperatur

SU 178
Uceo 800
Ueeo 400
I
ICM
Ph:n

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

60
+150

2/64
SU 179
1000 V
450 vV

A
A
w
°C




Kennwerte, ({I. = 25°C — 5 K)

min. typ max.
Kollektor-Emitter-Reststrom

Ucg = Ugggr Ugg = = 2 V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic = 2,54, I3 = 0,54 Ucesat 1.5
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=25A,lg=05A Uggsar 1.4
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc = 100 mA Uisriceo 400)'

450)*

lcex 1,0 mA

=

= < < <

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le = 10 mA Ugriero 6.0
Abfallzeit des Kollektorstromes ts 1,0 s
Ic = 2,54, Iy = 0,5 4,

= Iz =1,04

=

)' sU 178
)’ SU 179

Bestellbezeichnung: Transistor SU 178
Transistor SU 179

Anderungen vorbehalten!

BE-Nr. SU 176: 137 82 14 106 178006
SU 179: 137 82 14 106 179084
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SU 178/179 / BUX 82 / BUX 83

n-p-n Si-power switching transistors for switched mode power
supplies

Dimensions in mm and terminals
weightc.22g
Collector at case |

= JI4 max
33max| ‘
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Maximum ratings (#, = —25... +125°C|

Collector-base-voltage SU 178 SU 179
le=0 Ucso 800 1000 V
Collector-emitter voltage

lg=0 Uceo 400 450 v
Collector current le 6

Peak collector current .'};M 8 A

Total power dissipation
. < 25°C Prot 60 W

Junction temperature i +150 °C




Characteristics (). = 25°C — 5 K)
min. typ max.

Collector-emitter cut-off current
Uee = 800V, 1000V " bk 10 mA
(SU 178) (SU 179)

Collector-emitter saturation voltage

le=25A,lg=05A Ucksar 1.5 Vv
Base-emitter saturation voltage
!L‘ = 2,5 A, IE. = UJEA UBEHT 1!'4 V
Collektor-emitter breakdown voltage
le = 100 mA Ugriceo ~ 400") v
450%)

Emitter-base breakdown voltage
le = 10 mA Uigriego 6 Vv
Fall time '
r{; = 2,5 A, IE = ""lg = U,EA 1y 1,0 us
') sU 178
) sSU179
Denotation for ordering: Transistor SU 178

Transistor SU 179
Alteration reserved!

.H
g DEAOARED
elektronik
export-import

1!...lrEI:m gle;chr_lchtarwerk stal-_'unsdnr'f ielatiaeser Auliehendiibewied der
im veb kombinat mikroelektronik Deutschen Demokratischen Republik

DDA - 1026 Barlin, Alexandarplatz &
DDH -1 533 Slahnﬂduﬂ.. HU h‘Ele’iﬁT Wﬂg Haus der E|H'h.1.ruiﬂﬂul'lﬁﬂ, Telefon: 2180
Telefon 6 BO— Telex 015 220




